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ANALISE DE CIRCUITOS ELETRICOS 11

Ementa:

Introdugdo a Eletronica. Circuitos Eletronicos com Amplificadores Operacionais ideais e reais. Jungdo PN. Diodos
Retificadores e Zener: caracteristica, circuitos com diodos e aplicagdes. Transistores de Efeito de Campo (FET) e
Transistores bipolares (BJT): caracteristicas, modelos, polarizagdo, analises em pequenos sinais, resposta em
frequéncia. Funcionamento dos transistores como chaves. Conversores A/D e D/A: conceitos basicos.
Representagdo grafica de circuitos eletronicos e simulacéo.

Programa:
Semana: Assunto:

1 1. Introducdo a Eletronica (Capitulo 1)
1.1. Sinais, fontes de Thevenin e Norton;
1.2. Valor médio, valor eficaz e calculo de poténcia;
1.3. Espectro de frequéncia de sinais, série de Fourier;
1.4. Sinais analogicos e digitais

2 1.5. Amplificadores
1.6. Simulagdo com o LTspice IV
1.7. Modelos para amplificadores
1.8. Resposta em frequéncia de amplificadores
1.9. O circuito logico inversor

3 2. Amplificadores Operacionais — AO (Capitulo 2)
2.1. O A.O. ideal
2.2. Analise de circuitos contendo A.O.s ideais
2.3. Configuracdo inversora
2.4. Configuracdo ndo inversora

4 2.5. Exemplos de Circuitos com Amplificadores Operacionais
2.6. Amplificador de diferencas e amplificador de instrumentagio
2.7. Efeito de ganho finito e faixa de passagem na performance
2.8. Operagdo com grandes sinais
2.9. Imperfei¢des de A.O.s

5 3. Diodos (Capitulo 3)
3.1. Diodo Ideal
3.2. Caracteristicas do diodo de jungdo
3.3. Fisica do diodo de jungdo

6 3.4. Andlise de circuitos a diodos
3.5. Regido de avalanche — Diodos Zener
3.6. Circuitos retificadores
3.7. Circuitos limitadores e grampeadores

7 4. Transistores a Efeito de Campo — FET (Capitulo 4)
4.1. Estrutura e Operagdo Fisica do Mosfet do tipo crescimento
4.2. Caracteristicas tensdo-corrente do MOSFET do tipo crescimento
4.3. O MOSFET do tipo deplexdo

8 4.4. Circuitos com MOSFETs em C.C.
4.5. O MOSFET como amplificador
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4.6. O inversor CMOS
4.7. O MOSFET como chave analdgica

9 5. Transistores Bipolares de Jungdo — TBJ (Capitulo 5)
5.1. Estrutura fisica e modos de operagéo

5.2. Operacdo do transistor NPN na regido ativa

5.3. O transistor PNP

10 5.4. Analise C.C. de circuitos transistorizados
5.5. O transistor como amplificador

5.6. O Transistor como chave: corte e saturagao
5.7. O circuito inversor a TBJ

11 6. Conversores de Dados - Uma Introducdo (Capitulo 9)
6.1. Processamento Digital de Sinais
6.2. Amostragem de Sinais Analdgicos

12 6.3. Quantizac¢do de sinais
6.4. Conversores D/A
6.5. Conversores A/D

13 7. Outros Circuitos com Amp. Operacionais (Capitulos 12 e 13)
7.1. Amplificadores Operacionais rail-to-rail
14 7.2. Filtros Ativos

7.3. Osciladores senoidais

15 7.4. Circuitos Comparadores
7.5. Geradores de sinais

Critérios de Avaliacao:

A critério do professor, desde que respeitado o §4° do Art. 65 do Regimento Geral da UFMG, que
determina que nenhuma avaliagdo parcial do aproveitamento podera ter valor superior a 40 pontos.
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